Направления научно-технического сотрудничества 
ОАО «Российский институт радионавигации и времени» 
и СПбГЭТУ «ЛЭТИ»

1. Адресная подготовка специалистов для ОАО «РИРВ» по разработке радиоэлектронных узлов и систем, по сигнальной и навигационно-временной обработке информации.

2. Теоретические и экспериментальные исследования, направленные на совершенствование навигационной аппаратуры потребителей (НАП) глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) – работа со слабыми сигналами, работа в сложной помеховой обстановке, комплексирование НАП с другими радиотехническими и нерадиотехническими системами – телекоммуникационными, микромеханическими, средствами наблюдения в оптическом и радиодиапазонах и т.д. Совместная разработка реализующих устройств.

3. Теоретические и экспериментальные исследования новых перспективных сигналов ГЛОНАСС и наземных РНС «Чайка», расширяющих возможности систем (передача широкозонных поправок через передатчики наземных станций (НС).

4. Совместная разработка прототипа электронной части малогабаритного квантового стандарта частоты на основе когерентного пленения населенностей в микроисполнении.

5. Совместная разработка систем автоподстройки частоты лазерных излучателей различных длин волн – в видимом и инфракрасном диапазоне.
6. Совместная разработка прототипов преобразователей частоты для перспективной бортовой аппаратуры и квантовых стандартов частоты.

7. Участие в работе дизайн-центра проектирования кристаллов СБИС ОАО «РИРВ». Создание и оснащение совместной лаборатории по разработке и опытному производству СБИС.

8. Анализ возможностей использования сигналов цифрового ТВ для поддержки НАП ГНСС в мультимедийных устройствах («обойти» патент Аlloy).

9. Анализ тенденций развития микроэлектроники и выработка рекомендаций по практическим направлениям инновационных разработок.

10. Совместная разработка малогабаритных антенн различных систем (в том числе АР) и фильтров.

11. Совместная разработка радиопередающих устройств ДВ и СВ диапазонов.

12. Разработка SМD-микромеханических датчиков.

13. Совместное освоение технологии проектирования и производства многокристальных микросхем.

14. Совместное освоение технологий проектирования и производства устройств по LТСC-технологиям.

